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Название интегральной микросхемы с зарегистрированной топологией:
Монолитная интегральная схема SiGe BiCMOS векторного фазовращателя Х-диапазона с
интегрированными корректирующими ЦАП

Реферат:
ИМС представляет собой SiGe монолитную интегральную схему, выполненную на основе 0,25
мкм SiGe BiCMOS технологии. Функционально ИМС является векторным фазовращателем,
работающим в диапазоне частот 8-12 ГГц. Векторный фазовращатель содержит активный
симметрирующийтрансформатор,формирующийдифференциальныйсигнал, а такжеполифазный
фильтр, формирующий квадратурные сигналы, аналоговый дифференциальный сумматор,ЦАП
и драйвер управления. ИМС предназначена для использования в составе приемопередающих
модулей Х-диапазона. Технические характеристики: диапазон частот 8-12 ГГц; разрядность 6
бит; диапазон перестройки фазы 360 градусов; коэффициент передачи 5±1 дБ, коэффициент
отражения по входу неменее -15 дБ; коэффициент отражения по выходу неменее -10 дБ; фазовая
ошибка не более 1 град. Размеры кристалла 1,45x0,98 мм 2 . Топология ИМС создана при
финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках
соглашения о предоставлении субсидии №8.3423.2017/ПЧ от 31.05.2017.
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